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Vill du arbeta vid fronten av virldsomfattande forskning?

20 P EXAMENSARBETE I MIKROELEKTRONIK

Lagtemperaturmitningar pa avancerade MOS-transistorer

Institutionen f6r Mikroelektronik och Informationsteknik (IMIT) utlyser ett examensarbete i
mikroelektronik och tillimpad fysik. Arbetet dr av experimentell karaktir och omfattar uppbyggnad
av mituppstillning och elektrisk karakterisering av state-of-the-art MOS-transistorer vid kryogena
temperaturer (ner till 4K). Komponenterna ska férberedas f6r mitningarna genom att sdgas ut fran
en skiva och sedan paketeras och bondas. Mituppstillningen for ligtemperaturmitningar ska
anpassas fOr kapslarna genom att en provhillare designas och tillverkas. Utformningen av
provhallaren kommer att géras i samverkan med forskare pa KTH. Tillverkningen utférs sedan av
KTHs verkstad férutom den slutliga monteringen. De elektriska mitningarna utgors frimst av att
ta upp strom-spanningskurvor vid olika temperaturer, dven andra elektriska karakteriseringar som
mitning av kapacitans och brus kan vara intressanta att studera.

Komponenterna som ska studeras dr pMOS-transistorer med high-K gate dielektrika. Stora
forskningsinsatser virlden 6ver har de senaste aren dgnats at att studera isolatormaterial med hog
dielektricitetskonstant for att ersitta kiseldioxid som gate dielektrika i MOS-transistorer. Detta dr
viktigt for att kunna skala ned komponenternas dimensioner och samtidigt bibehalla en lag
lickstrom genom gateoxiden. KTH har med stor framging tillverkat och studerat pMOS-
transistorer med ALOs, HfO,, HfAIO, som gate dielektrika. Trots hard konkurrens dr KTH bland
de allra frimsta universitetslaboratorierna virlden 6ver inom detta omrdde. Studier har visat att
mobiliteten f6r laddningsbdrarna i kanalen reduceras pga defekter och andra mekanismer relaterade
till high-k materialets egenskaper, dessutom Okar komponenternas brus jimfort med standard-
transistorer med kiseldioxid. For att ndrmare underséka dessa mekanismer dr ldg-
temperaturmitningar ett viktigt verktyg.

Vi soker en civilingenjorsstudent med en god bakgrund inom mikroelektronik och halvledarfysik
for detta examensarbete. D4 arbetet dr forskningsbetonat ser vi girna att du har intresse for
forskning. Om experimenten faller vl ut finns, i samverkan med véra forskare, goda méjligheter till
publicering i vetenskapliga tidskrifter, en mycket god merit om framtida intresse finns att sdka en
doktorandtjinst. Vi ser helst att arbetet pabdrjas senast under tidig hést 2005.
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